Контрольные вопросы к защите лабораторной работы Ф-6а

(МВТУ-2013 г)

(предварительно проводится компьютерное тестирование Ф-6а,б) 

1. Донорная и акцепторная примеси в полупроводниках. Используемые материалы.
2. Собственная и примесная проводимости полупроводников.

3. Принцип Паули.
4. Зонная теория проводимости. Различия в соседних зонах по уровням энергии. Энергетическая ширина зон проводимости и запрещенных зон. Средняя энергия теплового движения электронов.
5. Энергия Ферми. Смещение уровня Ферми в полупроводниках различного типа.

6. Температурные смещения уровня Ферми.

7. Концентрации носителей тока на p-n переходе. Работа p-n перехода при прямом и обратном его включении в электрическую цепь. 

8. Особенности ВАХ германиевых и кремниевых диодов.

9. Туннельный эффект на p-n переходе. Коэффициент прохождения потенциального барьера. ВАХ туннельных диодов и их применение.

10.  Коэффициенты ковариации и корреляции, их физический смысл.
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